Typen: MOXIE TS
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MOXIE® (NTC-Heil3leiter)

Temperaturschalter auf Halbleiterbasis

VORTEILE:

— hohe Ansprechempfindlichkeit

- schnelle Reaktion

— Hysterese ca. 3-6 °C

— groBBe Zuverlassigkeit

— lange Lebensdauer

— kein Selektieren, kein Justieren

— keine Korrosion der Kontaktflachen, da Halbleiter
— keine +/-Polaritat

— als logisches Schaltelement verwendbar

— isoliertes Gehause 1S3
— leichte Installation TS3 B3
— Lieferung in Chip-Form mdglich TS3 C3

BESCHREIBUNG

Moxies sind temperaturabhéanige Widerstande mit negativem Tempera-
turkoeffizienten. Sie unterscheiden sich wesentlich von den herkémmli-
chen Widerstanden durch eine definierte Ubergangszone. In dieser
Ubergangszone dndern Moxies ihren Widerstandswert abrupt um 40
%/K bis 300 %/K. Ihre Hysterese in dieser Ubergangszone ist < 6 °C.

Durch diese Eigenschaften eignen sich diese Bauteile besonders als
Sensoren zur Temperaturiberwachung bzw. Temperaturregelung fir
einen fest eingestellten Temperaturbereich.

Ihre Wirkungsweise ist dhnlich einer Zener-Diode. Bei einer spezifischen
Temperatur ndert sich die Impedanz mit einer sehr steilen Charakteri-
stik.

Sprungfunktion bei Uberschreiten einer(s) gewissen Spannung oder
Stromes durch Eigenerwéarmung (Schaltzeit typ. 100 nsec).

In TO18 eingebaut.
EINSATZGEBIETE

Als Sensoren zur Temperaturiiberwachung, -regelung und -begrenzung.
In der Elektronik als Spannungs-, Strom- und Frequenzbegrenzer,

als Ubertemperaturschutz fir Leistungshalbleiter wie Transistoren, End-
stufen, Verstarker.

Temperaturregelung von elektronischen Geraten und Elektroanlagen
Temperatursensor fur Alarmanlagen und Feuermelder.

Steuerung und Schaltung von Baugruppen fir Industrie- und Unterhal-
tungselektronik.

Uberwachung von elektronischen Schaltkreisen wie Computern oder
auch Batterieladegeraten.
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TECHNISCHE DATEN

Type Parameter Temp. ("C) Bedingung Min. Typ. Max. Einheiten
T83-57 Widerstand 35 Erwdrmung a5 85 230 kQ
Widerstand 57 Erwidrmung 1,0 k()
Widersiand 75 Erwdrmung 15 45 100 Q
Empfindlichkeit (") 57 Erwarmung 40 100 %/K
Latching-Strom () Gleichspannung 0,6 1.8 32 mA
TS3-60 | Widerstand 35 Erwérmung 50 130 350 kQ
Widerstand 60 Erwdrmung 5 k)
Widerstand 75 Erwarmung 20 75 250 Q
Empfindlichkelt {") 60 Erwérmung 40 100 %/K
Latching-Strom (?) Gleichspannung 0,6 1,6 2.8 mA
Tg3-g5 | Widerstand 40 Erwérmung 120 620 1700 kQ
Widerstand 65 Erwérmung 5,0 kQ
Widerstand 80 Erwérmung 10 50 100 Q
Emplindlichkeit (") 65 Erwérmung 80 200 Y%/K
Latching-Strom (%) Gleichspannung 0,14 0,33 0,52 mA
T83-75 | Widerstand 55 Erwérmung 40 80 300 kO
Widerstand 75 Erwarmung 3.0 kQ
Widerstand 95 Erwarmung 20 115 200 Q
Empfindlichkeit (') 75 Erwérmung 50 70 %/K
Latching-Strom (%) Gleichspannung 0,7 1,9 3.1 mA
TS3-85 Widerstand 65 Erwarmung 25 45 90 kQ
Widerstand 85 Erwdrmung 1,2 k(2
Widerstand 100 Erwarmung 75 150 330 Q
Empfindlichkeit (") 85 Erwidrmung 30 40 %/K
Latching-Strom (?) Gleichspannung 1.4 2,0 2,8 mA

Anmerkungen: [') Empfindlichkeit wird definiert als die prozentuale Impedanzanderung. die sich aus einer Temperaturanderung won 1K ergibt, ) )
{2) Als Latching-Strom wird derjenige Strom bezeichnet, der bei Abkiihlung des Moxies von der Ubergargszane auf eine nisdrigers Temperatur aina schriltweise Herautsetrung des
Widerstandes bewirkt {Selbsterwhrmung).

max. Arbeitsspannung ohne Selbsterwarmung 10 V
thermische Zeltkonstante

TEMPERATURBEREICHE

bei Umgebungstemperaturanderung max. 60 sec .
thermizsche Zeitkonstante bei Gehausetemperaturdnderung C Bez. % Bez.
max. 2 sec

TS3-57 -
thermische Zeitkonstante bei Selbsterwarmung Typ 10 ms gg TS3-60 gg ¥gg_gg
thermischer Widerstand Sensor-Umgebung Typ 0.4 grd./mw 65 T83-65
thermischer Widerstand Sensor-Gehéuse Typ 0,2 grd./mw

Schaltzeit bei Selbsterwarmungsbetrieb Typ 0,1 s
Sonderausfiihrungen auf Anfrage

Langzeitkonstanz des Widerstandswertes

Typ 10 %/1000 Std. TYPISCHE SCHALTCHARAKTERISTIK

Kapazitat zwischen den Anschlilssen Typ 0,5 pF; max. 1 pF L TE3S7 | TS360 | TS365 | TS375 | T8 395
Kapazitdt zwischen Sensor und Gehiuse Temp.-Keeffizient

Typ 0,2 pF; max. 0,8 pF {%K)

TS 3 Isolationsspannung Anschlilsse gegen Gehause Vor-Schaliphase 20 | 25 ) 40 ) -34 ) 3D
max. Booy - Panning 9¢g Schaliphase 100 | -100 | -2 | -0 | -4
Lagertemperatur max. 120 °C Nach-Schaltphase 0.25 -0.25 -05 -10 -15

Léttemperatur fir 5 sec max. 300 C
Arbeitstemperatur TS3 57-85 'C max. 120 °C

Sonderausfihrungen auf Anfrage
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TEMPERATUR-WIDERSTANDS-CHARAKTERISTIKEN
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Moxies werden mit zwei Anschliissen in ginem
Metallgehduse (TO-18), Typen-Bezeichnung
TS3, geliefert,

Der Thermokontakt besteht aus einem Halbleiter-
werkstoff (Diinnfilmtechnik). Der Trager dieses
Halbleiters ist ein Saphirblatichen, welches das
Metaligehause von den Anschllssen galvanisch
trennt.

AN- UND EINBAUHINWEISE

Durch Einpressen cder Aufkleben der Bauteile
wird ein guter Warmelbergang zum zu schiitzen-
den Objekt erreicht.

Mit einer Befestigungslasche (TS3 B3 oder
153 C3), die gleichzeitig zur Warmeubertragung
dient, ist eine leichte Montage maglich.

Strom (mA)
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STANDARDQUALITAT
Einzelstlckpritung

BESTELLBEISPIEL

Stuckzahl

Temperatur

Type

500

85°C

T53-85

Andemngen der technischen Daten und Lesfermdglichkeiten bleiben ohne Ankiindigung verbehalen,

Postanschrift:
Microtherm GmbH
Postfach 1208
D-75112 Pforzheim

Firmensitz:
Microtherm GmbH
TaschenwaldstralRe 3
D-75181 Pforzheim

Telefon 49 (0) 72 31 787-0

Telefax 49 (0) 72 31 787-155
Internet: http://www.microtherm.de
e-mail: mic-pforzheim@microtherm.de
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